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Si integramos esta expresión entre los límites de la zona P donde la concentración de 
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 ¿Por qué  rectifica  la Juntura PN?

 ¿Por qué permite circular corriente en sentido 

directo?

 ¿Por qué NO permite circular corriente en sentido 

inverso?

 ¿Qué peso tienen los mayoritarios frente a los 

minoritarios?
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